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Настоящий стандарт распространяется на цифровые интеграль
ные микросхемы (далее — микросхемы) и устанавливает методы 
измерения статических электрических параметров микросхем.

Общие требования при измерении и требования безопаснос
ти — по ГОСТ 18683.0-83.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3197—81 в части измерения 
статических электрических параметров микросхем (см. приложе
ние).

1. ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ, ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

И ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ НИЗКОМ УРОВНЕ 
ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

1.1. Измерения следует проводить на измерительной установ
ке, электрическая структурная схема которой приведена на черт. 1.

1.2. П о д г о т о в к а  к и з м е р е н и я м
1.2.1. Подготавливают измерительную установку к работе.
1.2.2. Подключают микросхему к измерительной установке. 
1.3. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
1.3.1. На микросхему подают напряжение питания от источни

ка G2 и входные напряжения от источника GI. значения которых

Издание официальное 
★

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

4
сертификат на арматуру

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-armature.html


ГОСТ 18683.1—83 С. 2

установлены в стандартах или ТУ на микросхемы конкретных 
типов.

О/, ог —  источники постоянного  н а
пряж ения; Я Л  —  « м а р а т е л ь  постоянного 

тока; О —  какроехеиа

Черт. 1

П р и м е ч а н и е .  Допускается к выходу микросхемы при измерении под
ключать нагрузку.

1.3.2. Измеряют ток измерителем РА.
1.4. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и я
1.4.1. Погрешность измерения тока потребления, тока потреб

ления при высоком уровне выходного напряжения и тока потреб
ления при низком уровне выходного напряжения должна быть в 
пределах ± 5  % и соответствовать установленной в стандартах 
или ТУ на микросхемы конкретных типов.

1.4.2. Доверительную вероятность погрешности измерения вы
бирают из ряда: 0,950; 0,990; 0,997.

Конкретное значение доверительной вероятности устанавлива
ют в стандартах или ТУ на микросхемы конкретных типов.
- 1.4.3. Границы интервала погрешности измерения тока потреб

ления (тока потребления при высоком уровне выходного напря
жения. тока потребления при низком уровне выходного напряжеч 
ння) 6| определяют по формуле

” ’ " + 2  <•> 

где а ,  — относительный коэффициент влияния напряжения пита
ния на 1-м выводе питания на измеряемый параметр: 

fly — относительный коэффициент влияния входного напря
жения на /-м входе на измеряемый параметр; 

ал — относительный коэффициент влияния параметра нагруз
ки на измеряемый параметр;
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С 3 ГОСТ 18Ш .1-83

ат — относительный коэффициент влияния температуры окру
жающей среды или температуры в заданной точке на кор
пусе (теплоотводе) микросхемы на измеряемый параметр; 

б, — относительная погрешность установления и поддержа
ния напряжения питания на j'-m выводе питания; 

бу — относительная погрешность установления и поддержа
ния входного напряжения на /-м входе; 

б * — относительная погрешность установления и поддержа
ния параметра нагрузки на fe-м выходе;

Ьра — относительная погрешность измерителя постоянного то
ка;

б г — относительная погрешность установления и поддержа
ния температуры окружающей среды или температуры в 
заданной точке на корпусе (теплоотводе) микросхемы; 

К, Kt , K j. Kk, Кра , Кт — коэффициенты, зависящие от за 
кона распределения соответствующей погрешности 6, б, , б / , Л*, 
брд, бт и доверительной вероятности;

/ — число выводов питания; 
пг — число входов; 
п — число выходов.

2. ИЗМЕРЕНИЕ ВХОДНОГО ТОКА НИЗКОГО УРОВНЯ 
И ВХОДНОГО ТОКА ВЫСОКОГО УРОВНЯ

2.1. Измерения следует проводить на измерительной установ
ке, электрическая структурная схема которой приведена на черт. 2.

О’ / ,  сг. 6 3  —  ИСТОЧНИКИ tlOCTOiИНОГО МАП* ряженки; РА — измеритель постоянного то* 
и*. D — микросхем*

Черт. 2

2.2. Подготовка к измерениям — по п. 1.2.
2.3. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
2.3.1. На микросхему подают напряжение питания от источни

ка G2, входное напряжение на проверяемый вход от источни
ка GI и входные напряжения на все другие входы от источни
ка G3. значения которых установлены в стандартах или ТУ на 
микросхемы конкретных типов.
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ГОСТ 18683.1—83 С  4

2.3.2. Измеряют ток измерителем РА.
2.4. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и я
2.4.1. Погрешность измерения входного тока низкого уровня 

и входного тока высокого уровня должна быть в пределах ± 5 %  
и соответствовать установленной в стандартах или ТУ на микро
схемы конкретных типов.

2.4.2. Доверительная вероятность погрешности измерения — по 
п. 1.4.2.

2.4.3. Границы интервала погрешности измерения входного то
ка низкого уровня (входного тока высокого уровня) бз опреде
ляют по формуле

> , = ± к | / " | +  к > ) + , | ( ау *т )  +  ( а’- £ ) - ,2)

где обозначения — см. формулу (1).

3 ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ БЛОКИРОВКИ

3.1. Измерения следует проводить на измерительной установ
ке. электрическая структурная схема которой приведена на черт. 3.

PV  —  я>м ерж ехъ  посм>яии«1М  н ш о к  тк
н и *. 01  —  геяержтор постоянного тояж; 
СЗ. С $  —  источники постоянного нжпря 

*» н и л ;  D  —  микросхема

Черт. 3

3.2. Подготовка к измерениям — по п. 1.2.
3.3. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
3.3.1. На микросхему подают напряжение питания от источни

ка G3, входные напряжения на все входы, кроме проверяемого, 
от источника G2, значения которых установлены в стандартах 
нли ТУ на микросхемы конкретных типов и нагружают проверяе
мый вход током, значение которого установлено в стандартах или 
ТУ на микросхемы конкретных типов.

3.3.2. Измеряют напряжение измерителем PV.
3.4. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и я
3.4 I. Погрешность измерения напряжения блокировки долж-
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С. 5 ГОСТ 18683.1—83

иа быть в пределах ± 5  % и соответствовать установленной в 
стандартах нлн ТУ на микросхемы конкретных типов.

3.4.2. Доверительная вероятность погрешности измерения — по 
п. 1.4.2.

3.4.3. Границы интервала погрешности измерения напряжения 
блокировки 6з определяют по формуле

>-±к)/ (ъй +(а' г̂) + 2 {«I &) +
(3)

где at — относительный коэффициент влияния тока в цепи про
веряемого входа на измеряемый параметр;

Ь/ — относительная погрешность установления и поддер
жания тока в цепи проверяемого входа;

6pv —относительная погрешность измерителя постоянного 
напряжения;

К/ , Kpv — коэффициенты, зависящие от закона распределения 
погрешности б/ , бру н доверительной вероятности; 

р — число входов, кроме проверяемого; 
остальные обозначения — см. формулу (1).

4. ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НИЗКОГО УРОВНЯ 
И ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

4.1. Измерения следует проводить на измерительной установке, 
электрическая структурная схема которой принедена на черт. 4.

С/, С2 — источники постоянного идпря- 
мгияя; D  — микроедям»; Сц — гмаердтор 
постоянного тоня; PV  — иамеритидк по

стоянного напряжения
Черт. 4

4.2. Подготовка к измерениям — по п. 1.2.
4.3. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
4.3.1. На микросхему подают напряжения питания от источ

ника G2, входные напряжения от источника GI, значения которых 
установлены в стандартах или ТУ на микросхемы конкретных 
типов, и нагружают проверяемый выход током, значение которого 
установлено в стандартах или ТУ на микросхемы конкретных 
типов.
8



ГОСТ 18683.1—83 С. 6

4.3.2. Измеряют напряжение измерителем РV.
4.4. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и я
4.4. !. Погрешность измерения выходного напряжения низкого 

уровня и выходного напряжения высокого уровня должна быть в 
пределах ± 5  % и соответствовать установленной в стандартах 
или ТУ на микросхемы конкретных типов.

4.4.2. Доверительная вероятность погрешности измерения — 
по п. 1.4.2.

4.4.3. Границы интервала погрешности измерения выходного 
напряжения низкого уровня (выходного напряжения высокого 
уровня) б« определяют по формуле

3«=±/С +

+ (4)

где а ; — относительный коэффициент влияния тока в цепи 
проверяемого выхода на измеряемый параметр; 

б/ — относительная погрешность установления к поддер
жания тока в цепи проверяемого выхода;

К/ — коэффициент, зависящий от закона распределения 
>“/ . bpv и доверительной вероятности;

Spy , Kpv — см. формулу (3);
остальные обозначения — см. формулу (1).

5. ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНОГО ТОКА ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
И ТОКА ВЫКЛЮЧЕННОГО СОСТОЯНИЯ

5.1. Измерения следует проводить на измерительной установ
ке. электрическая структурная схема которой приведена на 
черт. 5.

5.2. Подготовка к измерениям -  по п 1.2.
5.3. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
5.3.1. На микросхему подают напряжения питания от источни

ка G2, входные напряжения от источника GI и на проверяемый 
выход — напряжение от источника G3, значения которых уста
новлены в стандартах или ТУ на микросхемы конкретных типов.

5.3.2. Измеряют ток измерителем РА.
5.4. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и я
5.4.1. Погрешность измерения выходного тока высокого уров

ня и тока выключенного состояния должна быть в пределах ± 5  %
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С. 7 ГОСТ 18483.1—83

и соответствовать установленной в стандартах или ТУ на микро
схемы конкретных типов.

01, О], 03  —  1КТОЧНЙКИ постоянного иа- 
вряжсиия; О  —  МкжросХФМ»: РЛ —  из

меритель по:то« 10 1ого то*»

Черт. 5

5.4.2. Доверительная вероятность погрешности измерения — 
по п. 1.4.2.

5.4.3. Границы интервала погрешности измерения выходного 
тока высокого уровня (тока выключенного состояния) бз опреде
ляют по формуле

где аи  — относительный коэффициент влияния напряжения на 
проверяемом выводе на измеряемый параметр;

б и — относительная погрешность установления и поддержа
ния напряжения на проверяемом выходе;

Ки — коэффициент, зависящий от закона распределения по
грешности б о и  доверительной вероятности; 

остальные обозначения — см. формулу (1).

в. ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

6.1. Измерения следует проводить на измерительной установ
ке, электрическая структурная схема которой приведена на 
черт. 5.

6.2. Подготовка к измерениям — по п. 1.2.
6.3. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
6.3.1. На микросхему подают напряжения питания от источ

ника G2, входные напряжения от источника О/, значения кото
рых установлены в стандартах или ТУ на микросхемы конкрет
ных типов.

6.3.2. На проверяемом выходе создают короткое замыкание 
на общий вывод микросхемы, устанавливая напряжение источ
ника G3 равным нулю и измеряют ток, при этом продолжитель

на
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ность короткого замыкания не должна превышать установленной 
в стандартах или ТУ на микросхемы конкретных типов.

6.4. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и я
6.4.1. Погрешность измерения тока короткого замыкания долж

на быть в пределах ± 5 %  и соответствовать установленной в 
стандартах или ТУ на микросхемы конкретных типов.

6.4.2. Доверительная вероятность погрешности измерения — 
по п. 1.4.2.

6.4.3. Границы интервала погрешности измерения тока ко
роткого замыкания 6* определяют по формуле

г .= ± / с

где ао ,Ь и  . Ки — см. формулу (5);
остальные обозначения — см. формулу (1).

(6)
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